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1)Vliv zatéZe na priibéh pracovniho bodu polovodic¢ového spinace

Pribéh kolektorového napéti Ucg béhem vypinaciho
procesu silné zavisi na charakteru zatéze (obrazek C.
1). Charakter zatéze ma také velky vliv na velikost
okamzitého ztratového vykonu v pribéhu vypinani a
na velikost ztratové energie béhem vypinaciho
procesu.Jak vypada trajektorie pracovniho bodu je
znazornéno na obrazku ¢. 2
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Obr. 1.60. Trajektorie pracovniho bodu ph vypinani
v pfipadé zatéze
(1) induktivni (2) odporove (3) kapacitni
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Obr. 1.59. Prubéhy proudu a napeéti
pfi vypinani tranzistoru
a) Iinduktivni zatéz
b) odporova zatéz
c) kapacitni zatéz
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2) Ochrana polovodicovych soucastek proti prepéti

Proudova i napétova zatiZitelnost polovodicovych soucastek je omezena maximalnim
pripustnym ztratovym vykonem. Prepéti se rozdé€luji na vstupni, vnitini a vystupni prepéti.
ZvySenim kapacity C pripojenim paralelniho kondenzatoru k soucastce nebo bloku soucastek
se snizi velikost napétové Spicky.Na obrazku €. 3 je uveden obvod tzv. Plovouci ochrany, ktery

slouZi k ochrané proti vstupnimu prepéti.
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Pro ochranu proti vnitfnimu prepéti se pouZzivaji RC nebo RCD ¢leny jako tzv. odlehcovaci
obvody. Na obrazku ¢. 4 je tranzistor s odleh¢ovacim ¢lenem. Lze pouZit také polovodicovych
jisticich prvka. Mezi né patri varistory (obr. ¢ 5), lavinové jistici soucastky a napétové spinané
soucastky. Zapojeni prepétové diody, ktera slouzi jako ochrana proti vstupnim prepétim je
znazornéno na obrazku ¢. 6.
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